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요약

    
본 발명은 개구율 및 공정 마진을 향상시키고, 전경을 최소화하는데 적당한 횡전계방식 액정표시장치를 제공하기 위한 
것으로, 본 발명의 횡전계방식 액정표시장치는 기판상에 형성된 게이트 배선과, 상기 게이트 배선과 교차하며 복수개의 
꺾인 부분을 갖는 지그재그 형상의 데이터 배선과, 상기 데이터 배선과 게이트 배선에 의해 정의되는 화소영역내에 복
수개의 꺾인 부분을 갖고 지그재그 형상으로 형성된 복수개의 화소 전극과, 상기 각 화소 전극들의 일측에 형성되며 복
수개의 꺾인 부분을 갖고 지그재그 형상으로 형성된 공통 전극들과, 상기 데이터 배선, 화소 전극 및 공통 전극들의 각 
꺾인 부분을 지나도록 상기 게이트 배선과 평행하게 형성된 공통 배선을 포함하여 구성된다.
    

대표도
도 2

색인어
축적 용량, 전경

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 종래 횡전계방식 액정표시장치에 따른 단위 화소의 평면도

도 2는 본 발명 제 1 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 단위 화소의 평면도

도 3a는 도 2의 A-A'선에 따른 단면도

도 3b는 도 2의 B-B'선에 따른 단면도

도 4는 본 발명 제 2 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 단위 화소의 평면도

도 5는 본 발명 제 3 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 단위 화소의 평면도

도 6은 본 발명 제 3 실시예에 따른 화소 전극의 확대도

도 7a는 도 5의 A-A'선에 따른 단면도

도 7b는 도 5의 B-B'선에 따른 단면도

도 7c는 도 5의 C-C'선에 따른 단면도

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

21,21a : 게이트 배선 22,22a : 데이터 배선

23 : 화소 전극 24 : 공통 전극

25 : 공통 배선 30 : 게이트 절연막

31 : 보호막

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로 특히, 시야각 및 색특성과 함께 개구율을 향상시킬 수 있는 횡전계방식 액정표
시장치에 관한 것이다.

    
최근, 노트북 컴퓨터나 모니터에 많이 사용되는 박막트랜지스터 액정표시장치(Thin Film Transistor-Liquid Cryst
al Display)(이하, " TFT-LCD" 라 약칭함)에서 대면적화가 강력하게 요구되고 있지만, 상기 TFT-LCD는 시야각에 
따라 콘트라스트 비(Contrast Ratio)가 변하는 문제가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 광보상판이 장착된 트위
스트 네마틱(Twisted Nematic) 액정표시장치, 멀티 도메인(Multi domain) 액정표시장치 등과 같은 여러 가지 액정
표시장치가 제안되고 있지만, 이러한 액정표시장치 또한 콘트라스트 비 저하 및 색상이 변하는 문제를 해결하기 힘든 
실정에 있다.
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이러한 환경에서 광시야각을 실현하기 위한 방안으로 횡전계방식(In Plane Switching Mode) 액정표시장치가 제안된 
바 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 종래 기술에 따른 횡전계방식 액정표시장치를 설명하기로 한다.

도 1은 종래 횡전계방식 액정표시장치의 평면도로서, 단위화소만을 도시한 것이다.

    
도 1에 도시된 바와 같이, 기판상에 교차 배치되어 화소 영역을 정의하는 게이트 배선(11,11a) 및 데이터 배선(12,12
a)과, 상기 게이트 배선과 동일 평면상에서 동일 물질로 형성되며 상기 화소영역내에서 지그재그(Zigzag)형태로 형성
된 복수개의 공통 전극(14)들과, 상기 공통 전극(14)들을 하나로 연결하며 상기 게이트 배선(11,11a)과 동일 평면상
에서 게이트 배선과 평행하게 형성되는 공통 배선(15)과, 상기 데이터 배선(12,12a)과 동일 평면상에서 상기 공통 전
극(14)들과 대략적으로 평행한 지그재그 형태의 화소 전극(13)과, 상기 게이트 배선과 데이터 배선의 교차부위에 형
성된 박막트랜지스터(19)로 구성된다.
    

여기서, 상기 공통 배선(15)과 게이트 배선(11,11a), 그리고 공통 전극(14)은 동일 평면상에서 동일 공정으로 형성되
는 것으로, 알루미늄(Al), 몰리브덴(Mo), 탄탈륨(Ta) 및 알루미늄 합금 등과 같은 금속을 스퍼터링(Sputtering)법으
로 증착한 후, 포토 에칭 공정으로 형성된다.

박막트랜지스터(19)는 기판상에 형성되어 게이트 배선(11)으로부터 연장되는 게이트 전극과, 상기 데이터 배선(12)
에서 연장되는 소스 전극 및 화소 전극(13)과 연결되는 드레인 전극으로 구성된다.

    
이와 같은 종래 횡전계방식 액정표시장치는 액정 인가 전압의 유지 특성을 향상시키고, 계조(Gray level) 표시의 안정
을 꾀하며, 플리커(Flicker) 및 잔상을 감소시킬 목적으로 축적 용량(Storage Capacitor)을 이용한다. 이러한 축적 용
량은 (n-1)번째 게이트 배선의 일부를 n번째 화소의 축적 용량으로 사용하는 스토리지 온 게이트(Storage On Gate 
: SOG) 방식과, 축적 용량용 전극을 별도로 형성하여 공통 전극과 연결하여 사용하는 스토리지 온 커몬(Storage On 
Common : SOC)방식으로 구별된다.
    

참고적으로, 종래 횡전계방식 액정표시장치는 게이트 배선을 축적 용량 전극으로 사용하지 않고, 별도의 전극을 형성하
는 SOC방식이다.

즉, 공통 전극(14)과 연결되는 공통 배선(15)을 별도의 축적 용량용 전극으로 구성하고, 상기 공통 배선(15)과 화소 
전극(13)을 각각 다른 층에서 오버랩(Overlap)시켜 축적 용량을 구성한 것이다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나 상기와 같은 종래 횡전계방식 액정표시장치는 다음과 같은 문제점이 있었다.

첫째, 공통 배선 및 화소 전극의 구조가 지그재그로 꺾이는 형상을 가지므로 상기 꺾이는 부분에서 강한 전계 왜곡으로 
인한 액정 분자가 불규칙적으로 배열되어 전경(Disclination)을 유발한다.

둘째, 공통 배선이 게이트 배선과 동일한 금속으로 사용됨에도 불구하고, SOC방식을 적용함에 따라 화소영역내에 공통 
배선이 차지하는 면적만큼의 개구율이 감소하게 된다.

셋째, 게이트 배선과 공통 배선은 동일 평면상에 존재하기 때문에 상기 게이트 배선 및 그와 인접하여 공통 배선을 형성
할 경우, 두 배선이 전기적으로 단락(Short)되는 않도록 신중하게 공정을 진행하여야 하므로 공정 진행상의 마진을 확
보할 수 없다.
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본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로, 개구율 및 공정 마진을 향상시키고, 전경을 최소
화하는데 적당한 횡전계방식 액정표시장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 횡전계방식 액정표시장치는 기판상에 형성된 게이트 배선과, 상기 게이트 
배선과 교차하며 복수개 꺾인 부분을 갖는 지그재그 형상의 데이터 배선과, 상기 데이터 배선과 게이트 배선에 의해 정
의되는 화소영역내에 복수개의 꺾인 부분을 갖고 지그재그 형상으로 형성된 복수개의 화소 전극과, 상기 각 화소 전극
들의 일측에 형성되며 복수개의 꺾인 부분을 갖고 지그재그 형상으로 형성된 공통 전극들과, 상기 데이터 배선, 화소 전
극 및 공통 전극들의 각 꺾인 부분을 지나도록 상기 게이트 배선과 평행하게 형성된 공통 배선을 포함하여 구성된다.
    

    
본 발명의 다른 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치는 기판상에 형성된 게이트 배선과, 상기 게이트 배선과 교차하
며 복수개 꺾인 부분을 갖는 지그재그 형상의 데이터 배선과, 상기 데이터 배선과 게이트 배선에 의해 정의되는 화소영
역내에 복수개의 꺾인 부분을 갖고 복수개 형성되며 인접한 전극들의 꺾인 부분에서 서로 연결되는 화소 전극들과, 상
기 각 화소 전극들의 일측에 형성되며 복수개의 꺾인 부분을 갖는 지그재그 형상의 공통 전극들과, 상기 데이터 배선, 
화소 전극 및 공통 전극들의 각 꺾인 부분을 지나며 상기 게이트 배선과 평행한 공통 배선을 포함하여 구성된다.
    

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치를 설명하기로 한다.

제 1 실시예

도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 평면도로서, 단위화소만을 도시한 것이고, 도 3a는 
도 2의 A-A'선에 따른 단면도이고 도 3b는 도 2의 B-B'선에 따른 단면도이다.

    
도 2 및 도 3a 내지 도 3b에 도시한 바와 같이, 본 발명 제 1 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치는 기판상에 일방
향으로 형성된 게이트 배선(21,21a)과, 상기 게이트 배선(21,21a)과 교차하는 방향으로 형성되는 지그재그 형태의 데
이터 배선(22,22a)과, 상기 게이트 배선(21, 21a)과 데이터 배선(22, 22a)에 의해 정의되는 화소영역내에서 상기 데
이터 배선(22, 22a)과 대략적으로 평행하게 형성되며 지그재그 형상을 갖는 복수의 화소 전극(23)들과, 상기 화소영
역내에서 상기 각 화소 전극(23)의 일측에 형성되며 지그재그 형상을 갖는 복수의 공통 전극(24)들과, 상기 지그재그 
형태로 꺾이는 데이터 배선(22, 22a), 화소 전극(23) 및 공통 전극들(24) 각각의 꺾이는 부분을 지나도록 상기 게이
트 배선(21, 21a)과 동일 방향으로 형성된 공통 배선(25)을 포함하여 구성된다.
    

여기서, 상기 공통 배선(25)은 꺾이는 부분이 없이 직선형의 스트라이프(Stripe) 타입으로 형성하며 상기 복수개의 공
통 전극(24)들과 일체형으로 형성하고, 상기 화소 전극(23)의 일부는 이웃하는 게이트 배선(21a)과 오버랩되도록 형
성한다.

한편, 도면에는 공통 배선(25)이 단위 화소내에 하나만 존재하나, 도면에 한정하지 않고, 상기 데이터 배선, 공통 전극 
및 화소 전극이 각각 꺾이는 부분마다 스트라이프 타입의 공통 배선을 형성할 수도 있다.

상기 게이트 배선(21,21a)은 알루미늄(Al), 탄탈륨(Ta), 몰리브덴(Mo), 알루미늄 합금 등과 같은 금속으로 형성하나, 
상기 공통 배선(25) 및 공통 전극(24)들은 투명한 도전성 물질, 예컨대 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc 
Oxide) 등으로 형성하며, 상기 화소 전극(23) 또한 공통 배선 및 공통 전극(24)과 동일한 물질로 형성한다.
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상기 게이트 배선(21,22a)과 데이터 배선(22,22a) 및 화소 전극(23)과의 사이에는 게이트 절연막(30)이 형성되고, 
상기 데이터 배선(22,22a) 및 화소 전극(23)과 공통 배선(25) 및 공통 전극(24)과의 사이에는 보호막(31)이 형성되
어 있다. 이때, 상기 게이트 절연막(30)은 게이트 배선(21, 21a)과의 밀착성이 좋고 절연 내압 특성이 좋은 실리콘질
화물(SiNX) 또는 실리콘산화물(SiOX) 등의 무기물로 형성하며, 상기 보호막(31)은 BCB(Benzocyclobutene)와 같
은 유기물로 형성한다.

이와 같은 본 발명 제 1 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치는 지그재그 형태로 꺾이는 부분에서 발생하는 전경(D
isclination)을 방지하기 위해 꺾이는 부분을 지나도록 투명한 도전성 물질로 공통 배선(25)을 형성하였다. 이때, 도 
3a의 점선으로 나타낸 바와 같이, 공통 배선(25)과 화소 전극(23)간의 오버랩 부분에서 축적 용량이 형성된다.

한편, 본 발명 제 1 실시예에 따르면, 공통 배선(25)이 투명한 도전성 물질로 형성되기 때문에, 상기 공통 배선(25)이 
화소 영역에 형성된다고 하더라도 개구율이 떨어지지 않는다. 또한, 게이트 배선과 공통 배선이 서로 다른 평면상에서 
형성되므로 동일 평면상에 형성할 때에 비해 공정 진행상의 마진을 확보할 수 있다.

제 2 실시예

본 발명 제 2 실시예는 전술한 제 1 실시예에 비해 단위 화소내에서 데이터 배선, 공통 전극 및 화소 전극의 꺾이는 부
분을 최소화하였다.

    
즉, 도 4는 본 발명 제 2 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 평면도로서, 단위화소만을 도시한 것인데, 도면에
서 알 수 있듯이 상기 꺾이는 부분을 적게한 것 이외에는 본 발명 제 1 실시예와 동일하므로 이하에서 상세한 설명은 생
략한다. 단지, 본 발명 제 1 실시예는 단위 픽셀 사이즈가 큰 모드(mode)에 유리하며, 본 발명 제 2 실시예의 경우, 단
위 픽셀 사이즈가 작은 모드(mode)에서 유리하다. 즉, 가장 노말(Normal)한 픽셀의 형태는 사각형 형상이라고 할 경
우, 단위 픽셀 사이즈가 큰 모드에서 지그재그로 꺾이는 부분을 최소화할 경우, 픽셀의 형태가 사각형 형상에서 약간 변
형된 형상을 갖는다. 하지만, 본 발명 제 1 실시예에서와 같이, 지그재그로 꺾이는 부분을 많게 할 경우, 사각형 형상에
서 거의 변형되지 않는 픽셀의 형태를 얻을 수 있다.
    

반면에, 단위 픽셀 사이즈가 작은 경우, 지그재그 형태로 꺾이는 부분을 많게 할 경우, 공정 진행상의 마진을 확보할 수 
없다. 따라서 도 4에서와 같이, 지그재그 형태로 꺾이는 부분을 최소화하더라도 사람의 눈으로는 픽셀의 형태를 인식할 
수 없기 때문에, 픽셀 사이즈가 작은 모드에서는 본 발명 제 2 실시예와 같은 구조를 적용할 경우 꺾이는 부분에서의 전
경을 최소화하여 개구율 향상과 더불어 공정상의 마진을 확보할 수가 있다.

제 3 실시예

본 발명 제 3 실시예는 축적 용량을 증가시키기 위한 구조이다.

즉, 본 발명 제 1 실시예 및 제 2 실시예는 축적 용량이 형성되는 화소 전극과 공통 배선간의 오버랩 면적이 한정되어 
있으나, 본 발명 제 3 실시예에서는 화소 전극을 공통 배선이 형성된 방향으로 연장되도록 형성함으로써, 화소 전극과 
공통 배선간의 오버랩 면적을 증가시켜 축적 용량을 극대화하였다.

도 5는 본 발명 제 3 실시예에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 평면도로서, 단위 화소만을 도시한 것이다. 그리고 도 
6은 본 발명 제 3 실시예에 따른 단위 화소영역내 화소 전극의 패턴 형태를 도시한 것이고, 도 7a는 도 5의 A-A'선에 
따른 단면을, 도 7b는 도 5의 B-B'선에 따른 단면을 도 7c는 도 5의 C-C'선에 따른 단면을 각각 도시한 것이다.

    
도 5에 도시한 바와 같이, 기판상에 일방향으로 형성된 게이트 배선(21,21a)과, 상기 게이트 배선(21,21a)과 교차하
는 방향으로 형성되며 복수개의 꺾인 부분을 갖는 지그재그 형태의 데이터 배선(22,22a)과, 상기 각 게이트 배선(21, 
21a)과 데이터 배선(22, 22a)에 의해 정의되는 화소영역내에서 상기 데이터 배선(22,22a)과 대략적으로 평행하며, 
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복수개의 꺾인 부분을 갖고 지그재그 형태로 형성되고 상기 꺾인 부분에서 인접한 화소 전극의 꺾인 부분과 연결되는 
복수개의 화소 전극(23)들과, 상기 각 화소 전극(23)들의 일측에서 복수개의 꺾인 부분을 갖고 지그재그 형태로 형성
된 복수개의 공통 전극(24)들과, 상기 데이터 배선(22,22a), 화소 전극(23) 및 공통 전극(24)의 각각 꺾인 부분을 지
나도록 상기 게이트 배선(21,21a)과 평행하게 스트라이프(Stripe) 형태로 형성된 복수개의 공통 배선(25)들을 포함
하여 구성된다.
    

여기서, 상기 공통 전극(24) 및 공통 배선(25)과 상기 화소 전극(23)은 투명한 도전성 물질 즉, ITO 또는 IZO로 형성
된다.

    
상기 화소 전극(23)은 도 6에 도시한 바와 같이, 서로 평행하며 복수개의 꺾인 부분을 갖는 제 1 전극(23a)들과, 인접
한 제 1 전극(23a)들의 꺾인 부분을 서로 연결하는 제 2 전극(23b)들로 구성된다. 즉, 꺾인 부분에서 인접한 화소 전
극의 꺾인 부분과 연결되며, 상기 꺾인 부분을 지나도록 그 상부에 공통 배선(25)이 형성되기 때문에 상기 공통 배선과 
오버랩되는 면적에 있어서는 본 발명 제 1, 제 2 실시예에 비해 적어도 점선 부분만큼 면적 증가를 유도하여 그 만큼 축
적 용량을 증가시킨다. 더욱이 공통 배선(25)이 복수개 형성되므로 그 하부에서 오버랩되는 화소 전극(23)을 고려할 
경우, 축적 용량은 더욱 증가된다.
    

한편, 도 7a는 도 5의 A-A'선에 따른 단면으로서, 도 3과 비교할 때, 공통 배선(25)과 화소 전극(23)간의 오버랩 면
적이 현저하게 증가한 것을 알 수 있으며, 더욱이, 도 7c에 도시한 바와 같이, 공통 배선(25)이 복수개 형성되기 때문
에 각각의 공통 배선(25)과 화소 전극(23)간의 오버랩되는 개소(個所)가 증가하여 축적 용량의 증가를 유도한다.

상기 화소 전극(23) 및 데이터 배선(22,22a)은 게이트 절연막(30)의 상부에 형성되어 게이트 배선(21,21a)과는 절
연되며, 상기 화소 전극(23)을 포함한 전면에 보호막(31)이 형성된다. 그리고 공통 배선(25) 및 공통 전극(24)은 보
호막(31)에 의해 화소 전극(23)과 절연된다.

박막트랜지스터(TFT)는 데이터 배선(22, 22a)으로부터 연장된 소오스 전극과, 상기 화소 전극(23)과 연결된 드레인 
전극, 그리고 게이트 배선(21, 21a)으로부터 연장된 게이트 전극으로 구성되어 게이트 배선(21, 21a)과 데이터 배선
(22, 22a)의 교차점에 형성된다.

    발명의 효과

이상에서 상술한 바와 같이, 본 발명의 횡전계방식 액정표시장치는 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 상기 화소 전극과 공통 배선 및 공통 전극을 투명전극으로 형성하기 때문에 개구율을 향상시킨다.

둘째, 축적 용량용 전극을 별도로 형성하지 않고, 전경 방지를 위한 공통 배선을 축적 용량 전극으로 사용하여 별도의 
축적 용량용 전극을 형성하는 것에 비해 공정을 단순화할 수 있다.

셋째, 게이트 배선과 공통 배선을 서로 다른 평면상에 형성하므로 공정 진행에 따른 마진을 확보할 수 있다.

넷째, 단위 화소내에 복수개의 축적 용량을 형성하므로 대면적에서 우려되는 게이트 신호의 딜레이(delay) 문제를 해
결할 수 있다.

다섯째, 데이터 배선을 지그재그로 형성함으로써 시야각을 개선시키고, 색특성을 향상시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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기판상에 형성된 게이트 배선;

상기 게이트 배선과 교차하며 복수개의 꺾인 부분을 갖는 지그재그 형상의 데이터 배선;

상기 데이터 배선과 게이트 배선에 의해 정의되는 화소영역내에 복수개의 꺾인 부분을 갖고 지그재그 형상으로 형성된 
복수개의 화소 전극;

상기 각 화소 전극들의 일측에 형성되며 복수개의 꺾인 부분을 갖고 지그재그 형상으로 형성된 공통 전극들;

상기 데이터 배선, 화소 전극 및 공통 전극들의 각 꺾인 부분을 지나도록 상기 게이트 배선과 평행하게 형성된 공통 배
선을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 공통 배선 및 공통 전극은 투명 도전막인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 화소 전극은 투명 도전막인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 공통 배선은 단위 화소영역내에서 적어도 한 개 이상 형성된 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액
정표시장치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서, 상기 데이터 배선, 화소 전극 및 공통 전극의 꺾인 부분은 적어도 한 개 이상인 것을 특징으로 하는 
횡전계방식 액정표시장치.

청구항 6.

제 1 항에 있어서, 상기 공통 배선과 상기 공통 전극은 일체형으로 구성되며, 상기 게이트 배선과의 사이에 게이트 절연
막을 개재하여 형성된 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 7.

제 1 항에 있어서, 상기 화소영역내에 형성된 복수개의 화소 전극은 상기 이웃하는 게이트 배선의 상부에서 서로 연결
된 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 8.

기판상에 형성된 게이트 배선;

상기 게이트 배선과 교차하며 복수개 꺾인 부분을 갖는 지그재그 형상의 데이터 배선;

상기 데이터 배선과 게이트 배선에 의해 정의되는 화소영역내에 복수개의 꺾인 부분을 갖고 복수개 형성되며 인접한 전
극들의 꺾인 부분에서 서로 연결되는 화소 전극들;

상기 각 화소 전극들의 일측에 형성되며 복수개의 꺾인 부분을 갖는 지그재그 형상의 공통 전극들;
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상기 데이터 배선, 화소 전극 및 공통 전극들의 각 꺾인 부분을 지나며 상기 게이트 배선과 평행한 공통 배선들을 포함
하여 구성되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 9.

제 8 항에 있어서, 상기 복수개의 화소 전극들은 상기 게이트 배선 위에서 서로 연결되는 것을 특징으로 하는 횡전계방
식 액정표시장치.

청구항 10.

제 8 항에 있어서, 상기 공통 배선, 공통 전극 및 화소 전극은 투명 도전막인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시
장치.

청구항 11.

제 8 항에 있어서, 상기 화소 전극은 서로 평행하며 복수개의 꺾인 부분을 갖는 제 1 전극들과,

인접한 제 1 전극들의 꺾인 부분을 서로 연결하는 제 2 전극들로 구성되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장
치.

도면
도면 1
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도면 2

도면 3a

도면 3b
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도면 4

도면 5
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도면 6

도면 7a

도면 7b

도면 7c
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专利名称(译) 横向电场型液晶显示器

公开(公告)号 KR1020020013158A 公开(公告)日 2002-02-20

申请号 KR1020000046621 申请日 2000-08-11

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司
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摘要(译)

本发明涉及改善孔径比和工艺余量以及提供适当的面内切换模式液晶器
件以使前景最小化。并且，本发明的面内切换模式液晶装置形成在数据
线的一侧，具有多个断裂部分，其与栅极布线交叉，所述栅极布线与形
成的栅极布线在基板上交叉多个像素电极，具有多个断开部分，并形成
在数据线内，并且像素区域由栅极布线限定为Z字形和每个像素电极。并
且为了通过具有多个断开部分的公共电极并且形成有锯齿形状和数据
线，并且断开公共电极和像素电极的每个部分，每个部分由与栅极平行
形成的公共线构成。接线。积累量和前景。
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